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Telefunken

Transistor BD139

Datasheet

BD 135 - BD 137 - BD 139

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren

Anwendungen: Allgemein im NF-Baraich

Besonders Merkmale:
& Verlustleistung 8 W
& Gepaarl lieferbar

Abmessungen in mm

t

Zubehdr

lsolierschaibe

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstram
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom

Gesamiverlustieistung
TJllllI: - 45 u-c
Tease = T0°C

SDETFSCHICNIEI’HPMEIUF
Lagerungstamperaturbereich

Anzugsdrehmoment

Bast. Nr. 119880
Unterlegscheibe 3.2 DIN 1264

@ BD 135, BD 137, BD 139 sind kompla-
mentir zu BD 136, BD 128, BD 140
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" mit M3-Schraube und Unterlegscheibe 3.2 DIN 1264

Kollektor mit metalischer
Montagefldche verbunden

Normgehiuse

12 A3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (50T 32)
Gewicht max. 0.8 g
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L = 0.01, 1, = 0.3ms
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Telefunken Transistor BD139 Datasheet
BD 135 - BD 137 - BD 139
Warmewiderstande Min. TYp. Max.
Sparrschicht-Umgebung Rinaa 100 L
Sperrschicht-Gehduse Riruc 10 KW
KenngroBen
Tomin = 25 2C, falls nicht anders angagebean
Kollektorreststrom
Upp =30V leeo 100 nA
Ugg = 30V, Tomy = 150°C Ico 100 il
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
I =1 mA BD 135 Uigaycan 45 v
BD 137 Upsican 60 ¥
BD 139 Uipmicao B0 W
Kaollekter-Emitter-Durchbruchspannung
o = 20 mA BD 135 Uigriczo " 45 v
BD 137 Uipricen &0 "
BD 139 Uinmcen 80 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1pA Uermeso 5 v
Kollektor-Sattigungsspannung
I = G500 M, [z = 50 mA (- 500 my
Basis-Emitler-Spannung
Ugg = 2V, |z = 500 mA Uge " 1 WV
HKollektor-Basia-Gleichstromverhaltnis
Upp = 2%, Iz = 150 ma BD 135 heg " 40 250
BD 137, BD 139 e " 40 160
Uge = 2 W, Iz = 500 mA heg " 25
Fiir Paare gilt das heg-Verhdlinis
Ues = 2 W, Iz = 150 mA " 1.4
Transitfrequenz
Ugp = 5V, Iz = 50 ma, f= 30 MHz i 50 MHz



Telefunken Transistor BD139 Datasheet

BD 135 - BD 137 - BD 139
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BD 135 - BD 137 - BD 139
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